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Transistor-Module TRR... TranSIStor-Modules TRR

2 Leistungstransistoren mit 2 Power transistors with
2 Freilaufdioden 2 free wheeling diodes
B
Transistor j
Type/Type Veex| lo lcw | s Vesoj Pc | Ty Rinyc | hte @ Vee Vee @ Schaltung
DC 1ms max min. | ¢ Vce | sat | sat Ie Is circuit
\ A A A \ w °Cc Kiw A A \ A A A
ATRR 25-10xx2 1000 25 50 1517 300] 150 | 041 100 25 | & 25 | 35 25 | 05 A
ATRR 30-06xx2 600, 30 60 2 6 250; 150 | 0,5 100 30 | 5 2,0 25 30 ] 06 B
ATRR 50-06xx2 600| 50 | 100 3 6 300 150 | 0,41 100 60 | 6 20 25 60 | 1 B
ATRR 50-10xx2 1000 50 | 100 5 7 350! 150 | 0,35 100 60 | 6 2,5 3,5 60 | 1 A
ATRR 50-12xx2 1200; 50 | 100 5 7 350 160 | 0,35 100 50 | & 25 3,5 50 |1 A
ATRR 75-10xx2 10007 75 | 150 5 7 400! 180 | 0,31 100 75 | 6 25 3,5 75 | 1.5 A
ATRR 100-10xx2 1000} 100 | 200 6 7 700{ 180 | 0,179 100 | 100 | & 25 | 385 100 | 2 o]
ATRR 100-12xx2 1200; 100 | 200 | 10 7 700 150 | 0,79} 100 | 100 [ & 25 |35 | 100 { 2 (o]
ATRR 150-10xx2 1000] 150 | 300 | 15 7 800| 1580 § 0,456 100 | 160 | & 2,0 35 1580 | 3 C
ATRO 200-10xx2 1000{ 200 | 400 | 20 7 1400] 150 { 0,089| 100 | 200 | 6 25 | 85 | 2001 4 D :
ATRO 300-10xx2 1000| 300 | 600 | 30 7 1600 150 | 0,075| 100 | 300 | & 256 (35 | 300 (6 D

Ta=25°C; @i=beilat/a
*) Messbedingungen/measuring conditions/conditions de mesure: tpon = 50 ps. tp/T= 0.5%.

IGBT-Module Vil..." IGBT-Modules VII...."

Transistor
Typ/Type Vces Ic lem VCEsat VGEth Vae max laes Schaltung
Te=85°C 1ps . circuit
\ A A \") v v nA
AV 10-04L5 400 10 45 - 27 2-5 +/-25 +/-500 E

*} R@on ™ 50 Ohm, Rge = 100 Ohm, induktive Last/inductive load {charge inductive
1) IGBT = Insulated Gate Bipolar Transistor/(Bipolartransistor mit MOS-Gate)/Transistor bipolaire & gachette Isolée MOS
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Modules de Transistors TRR...

2 transistors de puissance avec
2 diodes de retour

Diode Modul
ton ts t @ I Ve @ tre Rinse |Viso |[Mast [Mdas2 | Tstg Masse | Fig.
Ig4 -lga Vece DC IF DIODE mec. elec. max. mass
. us us us A A A \ A us KIW kv Nm Nm °Cc kg Nr.
2,0 15 5,0 0,5 0,5 600 25 1,7 25 1,0 1,3 ’ 25 3 2 125 0,22 24
1,0 12 2,0 0,6 0,6 300 30 1,5 30 20 18 2,5 3 2 125 0,22 24
1,0 12 2,0 1 1 300 50 1,5 50 20 1,3 2,5 3 2 125 0,22 24
20 15 5,0 1 1 600 80 1,7 50 1,0 1,3 2,5 3 2 125 0,22 24
. 3,0 15 5,0 1 3 600 50 1,8 50 1,0 1,3 25 3 2 125 0,22 24
2,0 15 5,0 1,5 15 600 75 1,8 75 1,0 1,3 25 3 2 125 0,26 25
2,0 15 5,0 2 2 600 100 1,8 100 1,0 0,65 25 3 3 125 0,5 26
3,0 15 6,0 2 6 600 100 1,8 100 1,0 0,65 25 3 3 125 0,5 26
2,0 15 50 3 3 600 160 1.8 150 1,0 0,65 2,5 3 3 125 0,5 26
2,0 15 50 4 4 600 200 1,8 200 1,0 0325 125 3 2;3 125 0,5 27
2,0 15 5,0 6 6 600 300 1,9 300 1,0 0,325 |26 3 2;3 125 0,5 27
. 1
Modules IGBT: VIi..."
Diode Modul
tdon t taoft i Ir Ve @ tr @ Viso My Tstg Masse | Fig.
*) *) *) Y Te=85°C | 25°C g ~di/dt Ir max. mass
ps ps ps us A \ A us Alus A kv Nm °C g Nr.
0,1 0,15 5,0 6,5 10 1,8 40 03 300 10 25 2 125 60 28
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